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摘要(译)

一种显示器件，其中降低了由于晶体管特性的改变而引起的亮度改变，
并防止了由于电阻值的改变而引起的图像质量退化。本发明包括其沟道
部分由非晶半导体或有机半导体构成的晶体管，连接到该晶体管的源电
极或漏电极的连接布线，具有包括像素电极、电致发光层和反向电极的
叠层结构的发光元件，环绕像素电极端部的绝缘层，和形成在和晶体管
的栅电极、连接布线、或像素电极相同的层上的辅助布线。而且，连接
布线连接到像素电极，且辅助布线通过提供在绝缘层中的开口部分连接
到反向电极。
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